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Tr*nsis$rr &*p*îæire

1. Tracer les caractéristiques Ic* J'ffc*j ; Ic: j-$r) et Ie* 1'11ru6 du transistor bipolaire ;
2. Déduire Ia fonction d'amplificaterr de c.outafil et caiculsr le gain en courant ;
3. C*mprendre 1e foncti+naement Cr.r ira.nsistür-

il. M*tériel utilisë.'Pofu la manipulatic* de ce IP, le matériel rst le suivant:

Ë Deux Aiimentation stabilisée.
ir Trois muitimàues numériques.
tr Câbles de cornexion.
tr Deux Résista:rces de lû§Q et lüû!2.
u Deux Résistan§.es de 43 À1f7

ü transistor bipolaire BC548B.

$L Etade tké*riqwe.' '

**it âtre faite par 1es étudiants du groupe.

fi'. Etude atpérimentule

Caractôristique d'entrée I a * f (lsn )

réaliser ie montage de la figure suivante:
rëg1er la tension E: à lt Y
Remplissez le tableau suivant :
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? Caraetéristique de transfert en eourant If -{ {f s} à Pcs canstanà

réaliser le e*ntage de La figule suivairte:
régler ia tensi*n Ëz à,5 V
en jouaat sor Er, lâir* varier 16

- Rernpiissez le tabl*au suivant :
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- réolor lr" cnrrrnnf I" À ?fl0 rrÂ I

- faire varier E2 et Rempiissez le taLrleau suivært ;

$pti*a t §lr,*reæé*æa§qa*

3. Caractéristique d* lsortie If f {Vcd à I.s constant

réaiiser le mcntage de la frgure suivante :
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V. ,4 l'stét des niesares effer;tæées.
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h Dêduire de cette ffiracté.ristiqrie l

- ta tcràsi*rÀ de se':il
- A qutl rcmposaet élecaonique peut-ûn cômparer Ia joncticn base-érnetterir du transist*r ?-iustificr.

2) Tracez dans i-tn papier millimétriquq Ia caracléristique Ic: f $ù à Vca coyrstsnt

- Lb g*inf : Iç/ Is. Comparer se gain av*c celle d*nnee pâr ie co*s{ric.teiu : 2ûü<$ <45S
3) Tracez dens r.r* papier millimstrique la carac,téristiç:* Ic: f ffca) à .{p cssstant-

tr Déduire de cefte caractéristique :

Le* de*x r#Ê*s de functicirl§erse.*t'ds trssrsist*r.

W. C*nclusicrn t
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Traçage de la caracteristique:  IB= f (VBE ) 
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 Traçage de la caracteristique:  Ic= f (IB )  

 

 

 

 

 

 

? 

? 



Centre Universitaire de Mila 

Institut des sciences et technologie                                                                               Option : Electromécanique 

 

5 
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Traçage de la caracteristique:  IC= f (VCE ) 

 

 

 

VII) Conclusion: faire une conclusion adéquate concernant ce TP. 
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